
DC1000B M.2 NVMe SSD

ไดร์ฟบู๊ตสําหรับเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กร

Kingston’s Data Center DC1000B คือไดร์ฟ M.2 (2280) NVMe PCIe SSD ที ทํางานผ่านอินเทอร์เฟซ 3.0 x 4 PCIe ใหม่ล่าสุด รองรับ 3D
TLC NAND ถึง 64 ชั น DC1000B ช่วยให้ศูนย์ข้อมูลมีตัวเลือกในการใช้งานไดร์ฟบู๊ตในราคาที คุ้มค่า และสามารถมั นใจได้ว่า SSD ที เลือกซื อ
ออกแบบมาสําหรับการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์อย่างแท้จริง DC1000B เหมาะอย่างยิ งสําหรับเซิร์ฟเวอร์ยึดแร็คความจุสูงเพื อใช้เป็นไดร์ฟบู๊ตภายใน และ
ใช้งานสําหรับระบบเฉพาะด้านต่าง ๆ ที ต้องการ M.2 SSD ที มีประสิทธิภาพสูง และมาพร้อมกับระบบป้องกันไฟฟ้าดับในตัว (PLP)

ประสิทธิภาพระดับ M.2 (2280) NVMe PCIe SSD Gen 3.0 x 4

NVMe สําหรับการบู๊ตเซิร์ฟเวอร์

ความจุที ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสําหรับแอปพลิเคชันทําให้ต้นทุนตํ า

ระบบป้องกันไฟฟ้าดับในตัว (PLP)

ไดร์ฟเข้ารหัสได้เอง (SED) ร่วมกับ AES-XTS 256 บิต

Enterpr ise Data Center NVMe Boot SSD
M.2 NVMe SSD มีการพัฒนาอย่างต่อเนื องในกลุ่มศูนย์ข้อมูล กับประสิทธิภาพในการรองรับการบู๊ตของเซิร์ฟเวอร์ที โดดเด่นเพื อให้พื นที ไดร์ฟแถว
หน้าที สําคัญสามารถใช้งานเพื อการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มที  Whitebox และ Tier 1 Server OEM ต่างเริ มพัฒนาเมนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง
ให้รองรับสล็อตอินเทอร์เฟซ M.2 หนึ งช่องหรือมากกว่านั นเพื อรองรับการบู๊ตระบบโดยเฉพาะ แม้ว่าฟอร์มแฟคเตอร์ M.2 เดิมจะออกแบบไว้สําหรับ
SSD ไคลเอนท์ แต่ขนาดที กะทัดรัดและประสิทธิภาพที สูงทําให้เป็นที ดึงดูดของกลุ่มผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกัน SSD แต่ละตัวมีประสิทธิภาพแตกต่าง
กัน และการเลือกใช้ SSD สําหรับไคลเอนท์กับเซิร์ฟเวอร์อาจทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานไม่สมํ าเสมอ

1



ฟอร์มแฟคเตอร์ M.2, 22 x 80 มม. (2280)

อินเทอร์เฟซ PCIe NVMe Gen3 x4

ความจุ 240GB, 480GB

NAND 3D TLC

ไดร์ฟเข้ารหัสได้เอง (SED) เข้ารหัสฮาร์ดแวร์แบบ AES 256 บิต

อ่าน/เขียนต่อเนื อง 240GB – 2,200MBs/290MBs
480GB – 3,200MBs/565MBs

แอพพลิเคชั น
ไดร์ฟบู๊ตมักถูกนําไปใช้บู๊ตระบบปฏิบัติการเป็นหลัก แต่ก็มีหลายกรณีที ไดร์ฟบู๊ตจะถูกใช้งานเพื อวัตถุประสงค์อื นด้วยในปัจจุบัน เช่น การบันทึกประวัติ
ข้อมูลแอพพลิเคชั นและ/หรือการทําหน้าที เป็นแคชไดร์ฟความเร็วสูงภายใน ด้วยเหตุนี  DC1000B จึงออกแบบมาให้มีความทนทานเป็นพิเศษ (0.5
DWPD เป็นเวลา 5 ปี) เพื อรองรับการประมวลผลระบบปฏิบัติการ และงานเขียนข้อมูลสําหรับการแคชและบันทึกประวัติข้อมูลเข้ามาเพิ มเติม นอกจาก
จะถูกออกแบบมาให้ทํางานได้อย่างมีเสถียรภาพเป็นเวลานาน DC1000B ยังออกแบบมาให้ทํางานได้ประสิทธิภาพในระดับองค์กร มีค่าหน่วงเวลาที 
ตํ าซึ งปกติไม่พบใน SSD ไคลเอนท์ทั ว ๆ ไป มีจําหน่ายรุ่นความจุ 240GB และ 480GB .1

คุณสมบัติเด่น

มาตรฐาน M.2 (2280) NVMe

ความเร็วสูงถึง 2.6GB/s และ 200K IOPS

ไดร์ฟบู๊ตที พัฒนามาสําหรับเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ

ประสิทธิภาพที เหนือกว่าสําหรับการบู๊ต แคชและการบันทึกประวัติ
ข้อมูลเกี ยวกับแอพพลิเคชั น

ระบบป้องกันไฟฟ้าดับในตัว (PLP)

ลดโอกาสการสูญหายและ/หรือความเสียหายของข้อมูลเมื อไฟฟ้าดับ

ช่วยให้มีช่องติดตั งไดร์ฟเหลือสําหรับการใช้งานอื น ๆ

ย้ายไดร์ฟบู๊ตไปติดตั งไว้ภายใน ทําให้ช่องติดตั งไดร์ฟด้านหน้าว่าง
สําหรับใช้งานเพื อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ มเติม

รายละเอียดทางเทคนิค
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อ่าน/เขียน 4k แบบคงที 240GB – 111,000/12,000 IOPS
480GB – 205,000/20,000 IOPS

ค่าหน่วงเวลาการอ่าน (เฉลี ย) 161µs

ค่าหน่วงเวลาการเขียน (เฉลี ย) 75µs

ระบบป้องกันกรณีไฟฟ้าดับ (Power
Caps):

มี

SMART Health Monitoring and
Telemetry

SMART, Telemetry และฟังก์ชั นอื น ๆ ด้านการวินิจฉัยปัญหาสําหรับองค์กรขนาดใหญ่

ความทนทาน 240GB – 248TBW (0.5 DWPD/5 ปี)
480GB – 475TBW (0.5 DWPD/5 ปี)

อัตราสิ นเปลืองพลังงาน 240GB: เปิดทิ ง: 1.82W อ่านเฉลี ย: 1.71W เขียนเฉลี ย: 3.16W อ่านสูงสุด: 1.81W
เขียนสูงสุด: 3.56W
480GB: เปิดทิ ง: 1.90W อ่านเฉลี ย: 1.74W เขียนเฉลี ย: 4.88W อ่านสูงสุด: 1.81W
เขียนสูงสุด: 5.47W

อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40°C ~ 85°C

อุณหภูมิการทํางาน: 0°C ~ 70°C

ขนาด 80mm x 22mm x 3.8mm

นํ าหนัก 240GB – 8 ก. 
480GB – 9 ก.

การสั นสะเทือนขณะทํางาน 2.17G Peak (7–800Hz)

การสั นสะเทือนขณะไม่ทํางาน 20G Peak (10–2000Hz)
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MTBF 2 ล้านชั วโมง

การรับประกัน/บริการ รับประกันแบบจํากัดเงื อนไข 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

SEDC1000BM8

SEDC1000BM8/240G

SEDC1000BM8/480G
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หมายเลขชิ นส่วน
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1. ความจุบางส่วนที ระบุในแฟลชการ์ดใช้สําหรับการฟอร์แมตและฟังก์ชั นอื น ๆไม่ใช่สําหรับการจัดเก็บข้อมูล ด้วยเหตุนี ความจุที  ใช้งานได้จริงเพื อเก็บข้อมูลจะตํ ากว่าที แจ้งไว้ในตัวผลิตภัณฑ์
ดูรายละเอียดเพิ มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจําแฟลชเมมโมรี ของ Kingston's Flash Memory Guide
2. การตรวจวัดดําเนินการทันทีที โหลดการทํางานอยู่ในสถานะคงที  ครอบคลุมกิจกรรมเบื องหลังทั งหมดสําหรับการทํางานตามปกติ และพิจารณาเสถียรภาพเชิงข้อมูลร่วมด้วย
3. จํานวนไบต์สําหรับเขียนทั งหมด (TBW) และ อัตราการเขียนข้อมูลของไดร์ฟต่อวัน (DWPD) คํานวณตามเงื อนไขการใช้งานระดับองค์กรของ JEDEC
4. การรับประกันแบบจํากัดเงื อนไขครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี หรือ "อายุการใช้งานที เหลืออยู่" ของ SSD ตรวจสอบได้จาก Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager)
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าของส่วนแสดงการสึกหรอไว้ที หนึ งร้อย (100) ในขณะที ผลิตภัณฑ์ที ถึงเกณฑ์จํากัดความทนทานตามรอบการลบข้อมูลจะแสดงค่าส่วนแสดงการ
สึกหรอเป็นหนึ ง (1) ดูรายละเอียดเพิ มเติมได้จาก Kingston.com/wa.

รูปภาพสินค้า
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https://www.kingston.com/landing/flash-memory-guide
https://www.kingston.com/ssd/dwpd
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